Ex 6: Régime dynamique
Soit la structure de la figure suivante.

a) Sachant que UBE = Uj, calculer le point de repos (Du=0) c.ad. les courants I, I E €t IC,
ains que lestensions UE et UC.

Quelle est e mode de fonctionnement du transistor ?

b) Dessiner |e schéma pour accroissements (petits signaux) et déterminer gm et pe.

c) Déterminer le gain G1 = Dug/Du et Gp = Duc/Du.

Application numérigue: Up=46V Uj=07V RCc=47kW
RE=3.9 kW 3=200 Vee =10V
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Exercicen®°6:

Soit le montage ci-dessous ou les transistors sont du type bipolaire au silicium.

- T,, T, e T, sont presque identiques avec les paramétres suivants : h,, = 200, hpe # he = 0,

-PourT,, H,;; #h; = h

fe3 fe

Aspect statique:

Préciser lesrOlesde T, et T, .

Déterminer dans |’ ordre qui vous paraitra le plus judicieux, les tensions aux différentes
éectrodes des transistors.

Calculer hig, hie, et hie,.

Aspect dynamique:

Tracer le schéma dynamique :

Sachant que C, =1n¥ et que C, peut ére considérée comme tres élevée, calculer legain en

régime harmonique T ( jw) .

» » -15V

R1=27kW Rp=Rg4=22kW R3=1kW Rp=1MW

Re = 9.3 kW Rg=5 kW RL = 100 kW




Déterminer vy /v, en considérant que les capacités sont prises auss grandes que souhaité,
mais non infinies.
Déterminer I'impédance de sortie Z, du montage.

Exercicen® 7:
Soit le montage ci-dessous.

Expliquer le fonctionnement du circuit.

Faire ensuite I’ analyse statique et dynamique du circuit.

Vpp = +15V




